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REFERENCIA SI-ESF-M-BIPV-GG- 31
CARACTERISTICAS ELETRICAS STC
Poténcia [Pmpp] Wp 275 280 | 285 290
Selecdo de poténcia [Pmpp] Wp 0/+5
Tensdo de poténcia [Vmpp] \i 31,92 32,22 32,52 32,88
Corrente de é [Impp] A 8,60 8,69 8,76 8,82
Tensdo de circuito aberto [Voc] \i 38,95 39,43 39,75 40,10
Corrente de curto-circuito [Isc] A 9,16 9,15 9,20 9,27
Tensdo maxima do sistema [Vsyst] \i 1500 / 1000
Maximo fusiveis em série [Icf] A 15
Eficiéncia [nm] % 16,52 1685 | 17,14 17,45
Factor de Forma [FF] % 76,94 77,61 | 77,90 78,01
CARACTERISTICAS ELETRICAS NMOT
Poténcia [Pmpp] Wp 202 206 210 214
Tensdo de p [Vmpp] vV 29,06 29,34 29,61 29,94
Corrente de & [Impp] A 6,98 7,06 7,11 7,16
Tensdo de circuito aberto [Voc] ) 35,60 36,04 36,33 36,65
Corrente de curto-circuito [Isc] A 7,43 7,42 7,46 7,52
CARACTERISTICAS MECANICAS
Tamanho (X) mm 992
(Y) mm 1675
(2) mm 8
(area) m2 1,66
Peso kg 29,12
Anterior Material Glass
mm 3,2
Encapsulante Material EVA
mm 0,5
Células Tipo poly (mc-Si)
Tamanho 156,75 x 78,38
Matrix 6 x 20
Quantidade 120
Encapsulante Material EVA
mm 0,5
Posterior Material Glass
mm 3,2
CAIXA DE JUNGAO
Prote¢do Grau 1P 67
Diodos Bypass Quantidade 10
Cabos (+/-) Quantidade 2
Comprimento 900
Segdo 4
Conectores (+/-) Tipo MC-T4
Quantidade 2
CARACTERISTICAS TERMICAS
Coeficit de p corrente de curto-circuito o [Isc] %/° C 0,0825
Coefici de tensdo de circuito aberto B [Voc] %/2 C -0,4049
Coefici de de énci axima y [Pmpp] %/ C -0,4336
Coefici de corrente de poté axi [Impp] %/° C 0,1
Coeficil de tensdo de axi [Vmpp] %/° C -0,38
Temp | de Operagdo do Médulo [NMOT] 2 4712
TOLERANCIAS
T de trabalho °C -40/+85
Tensdo isol. dieléctri v/DC 3000
Umidade relativa % 0/+100
éncia ao vento Pa 2400
énci ani Pa 8000
Maxima resisténcia ao granizo [0] 28
m/s 23
Condutividade no solo Q <0.1
isténci Q > 100
CLASSIFICAGOES
Aplicagdo Classe A
Protegdo elétrica Classe 1}
ia ao fogo Classe A
Polui¢do Grau 1
Materiais Grupo |
Seguran¢a Fatores 1.5
GARANTIAS
Defeitos de fabricagdo Anos 12
Desempenho 90% da poténcia nominal Anos 12
80% da poténcia nominal Anos 25
DESCRICAO
Madulo solar fotovoltaico de células de Silicio poly (mc-Si), série BIPV-Vidro/Vidro, para integragdo arquitetonica, do fabricante SOLAR
INNOVA, poténcia maxima (Wp) 275-290 W, tensdo de poténcia maxima (Vmp) 31,92-32,88 V, corrente de poténcia maxima (Imp) 8,60-8,82
A, tensdo de circuito aberto (Voc) 38,95-40,10 V, corrente de curto-circuito (Isc) 9,16-9,27 A, eficiéncia 16,52-17,45 %, composto de 120
células, camada frontal de vidro temperado espessura 3,2 mm, camadas encapsulantes de células EVA, camada posterior de vidro temperado
espessura 3,2 mm, caixa de jungdo (diodos, cabos 4 mm2, 900 mm e conectores MC-T4), temperatura de trabalho -40/+85 2C, dimens&es
992x1675 mm, resisténcia ao vento 2400 Pa, resisténcia mecanica 8000 Pa, peso 29,12 kg.




